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OBJETIVOS GERAIS

Ao final do periodo o aluno sera capaz de projetar, empregar, fazer manutengao e operagéo de
componentes e circuitos eletronicos.

METODOLOGIA

Parte Teorica: Aulas expositivas, debates e estudos dirigidos.
Parte Pratica: Exercicios, experiéncias realizadas pelo aluno, projetos e montagens de circuitos, relatorios.

CRITERIO DE AVALIACAO
Provas escritas, confeccbes e medidas de projetos, relatorios.
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PROGRAMA

1- DIODOS
1.1 - Introducéo
1.2 - O diodo ideal

1.4 - Andlise de circuitos com diodos

1.7 - Circutitos retificadores

1.9 - Tipos especiais de diodos
2 - Projeto de Fonte DC
2.1 - Valor médio e eficaz de f(t)

2.2 - Fator de ondulagéo

2.4 - Filtro capacitivo

2.5 - Regulador zener

3 - Transistor Bipolar

3.1 - Introdugéo

3.2 - Polarizagao das jungdes

3.3 - Curvas caracteristicas.

3.6 - Circuitos de polarizacédo

3.7 - Transistor como fonte de corrente

4 - Estabilidade da Polarizacao

1.3 - Caracteristicas elétricas dos diodos de juncao

1.5 - O modelo para pequenos sinais e suas aplicagoes

1.6 - Operacao na regiao de ruptura reversa — Os diodos zener

1.8 - Circuitos limitadores e grampeadores

2.3 - Retificador de meia onda e onda completa

3.4 - Regides ativa, de saturacéo e de corte

3.5 - Circuitos de chaveamento com transistores




4.1 - Variagao do ponto quiescente devido a incerteza de BETA
4.2 - Influéncia da temperatura sobre o0 ponto quiescente
4.3 - Andlise do fator de estabilidade
4.4 - Compensagao da temperatura
5 - Analise Estatica de um Estagio de Amplificacao com Transistor Bipolar
5.1 - Diagrama bloco de um amplificador
5.2 - Polarizag&o e sinal. Teorema da superposi¢cao
5.3 - Reta de carga DC e ponto quiescente
5.4 - Estudo grafico analitico da polarizagao e do sinal
5.5 - Excursdo simétrica maxima
5.6 - Capacitores de passagem e de acoplamento
5.7 - Reta de carga AC
6 - Transistor de Efeito de Campo ( FET)
6.1 - Introducéo
6.2 - Curvas caracteristicas, parametros e equacdes do JFET
6.3 - Curvas caracteristicas, parametros e equacoes do MOSFET de deplecao e de indugao
7 - Analise Estatica de um Estagio de Amplificacdo com o Transistor de Efeito de Campo
7.1 - Circuitos tipicos de polarizagao do JFET, do MOSFET de deple¢éo e de indugéo
7.2 - Estudo grafico analitico da polarizacao e do sinal.

8 - Projeto de um amplificador com excursao simétrica maxima ( TBJ e JFET )




